OEM: Telefunken BC413 Datasheet

BC 413 - BC 414

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistoren fiir rauscharme Vorstufen.
Silicon NPN epitaxial planar transistors for low noise input stages.

Abmessungen - Dimensions

Mabe in mm
M2:1

Kunststoffgehause
= JEDEC TO 82
Gewicht - Weight
max. 02 g

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
BC413 BC414

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo 45 50 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 30 45 4}
Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo 5 5 v
Kollektorspitzenstrom lem 100 100 mA
Basisspitzenstrom lam 20 20 mA
Gesamtverlustleistung

tamp = 25°C Pot 300 300 mwW
Sperrschichitemperatur tj 150 150 °C
Lagerungstemperatur tstg —~55..+150 —-85..+150 “C
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Wérmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung RithJA 420 *CG/W

Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tamp = 25°C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom

Ucg = 30V lceo 15 nA
Upg = 30V, tymp = 125°C lceo 5 A
Emitterreststrom
UEB = 4V IEED i5 né,
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
lG = 10 pA BC 413 UI:EH}CBD 45 W
BC 414 U[EH}CEO 50 W
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I = 10 mA BC 413 U[EFI]CED]':' 30 v
BC 414 Upggceo!) 45 W
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
g =10 pA UiBRIEBO 5 v

[
1) § = 001.tp = 03ms
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Min. Typ. Max.
Kollektor-Séttigungsspannung
ic= 10mA,lg = 05mA UcEsat 80 250 mVv
Ic = 10mA, (Ucg = 1V, I = 11mA)  Ugggat? 300 600 mVv
g = 100mA,lg =5 mA UC-EE-EIIL] 200 800 mv
Basis-Sattigungsspannung
|G = 10 mA, |B = 0,5 mA UEESHt 700 mv
lp = 100mA, Ig =5 mA UBESE’EH 200 m\
Basis-Emitterspannung
Upg = S5V, lp = 10 pA Uge 520 mv
Upg = 5V, Ig = 100 pA Uge 550 my
Upe = SV, g = 2 mA Ugg 550 620 TOO my
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Ucg = 5V.Ig = 10 pA Gruppe B hpg 100 150
Gruppe C  hpg 270
Ugcg =5V.lc= 2mA Gruppe B hpp 180 280 460
Gruppe C  hpg 380 500 800
Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur tymp = 25°C
Transitfrequenz
Ucg = 5V. I = 10mA, f = 100 MHz fr 250 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
Ucg = 10V, f = 1MHz Ccro 25 pF
Rauschmab
Uce = 5V.Ic = 200 pA Rg = 2kQ,
t = 30Hz..15 kHz F 3 dB
Rauschspannung am Eingang des Transistors
Ugg = §V. g = 200 pA
Rg = 2kQ, f=10Hz..50Hz Up? 0135 W
MNF =
—| Prifiing | Sp as
=Mmiaisar

T T s

Gegenkopplung fir konstante Spannungsverstiruung

Blockschaltbild der MeBschaltung fir: U,

T2482 Tik

1=]"T“' = 0,01, lp = D3 ms
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2) Sighe Seite

See page AG7
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3) siahe Blocksehaltbild
See diagram
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Vierpol KenngréBen - Two port characteristics
Umgebungstemperatur gy = 25°C

Emitterschaltung

Ugg = 5V.Ig = 2mA, f = 1kHz
KurzschluB-Eingangswiderstand

Gruppe B
Gruppe C
Leerauf-Spannungsrickwirkung
Gruppe B
Gruppe C
KurzschluB-Stromverstarkung
Gruppe B
Gruppe C
Leerlauf-Ausgangsleitwert
Gruppe B
Gruppe C
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